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KAPESNi TRANZISTOROVY PRIJIMAC TESLA 2701B ,,T 60"

Vsieobecné '

Kapesnf sedmitranzistorovy superheterodyn s ferritovou an-
ténou a soumé&rnym koncovym stupn&m, napijeny z vestavéné
baterie. Zapojeni pristroje je provedeno plosnymi spoji.

Vinovy rozsah

196,7 aZ 569,2 m (527 a% 1525 kHz)

Osazeni tranzistory a diodou

156NU70 — smé&Sovad a oscilidtor
155NU70 — mezifrekvenéni zesilovad
.155NU70 — mezifrekvenéni zesilova&
103NU70 — nizkofrekvenéni zesilova&
103NU70 — nizkofrekvenéni zesilova&
2 x 103NU70 — dvojéinny koncovy stupeil
1NN41 — detektor )

' Mezifrekvence

452 kHz

Vysokofrekven&ni citlivost

lepsi nez 1 mV/m; stiedni 700 yV (pro pomé&r trovné& signélu
k tdrovni Sumu 10 dB)

Obr. 1. PFijima& 2701B

1

01 TECHNICKE UDAJE

Primérna Sifka pasma
40 kHz (pro pomér napéti 1 : 10)

Vystupni vykon

70 mW (pro 1000 Hz a 109 skreslenf)

Reproduktor

Dynamicky o pramé&ru 70 mm s permanentnim magnetem

AINiCo; impedance kmitaci civky 10 Q

Napaijeni

9 V (baterie typu 51D rozméri 17,5 x 26,5 x 48,5 mm)

P¥ikon
asi 0,3 W (30 mA pFi 9 V) p¥i vybuzeni na jmenovity vykon

Rozméry a vahy

prijimac pfijima& v obalu
vyska 80 mm . 120 mm
Sitka 128 mm 165 mm
hloubka 40.mm 80 mm
véha (bez baterif) 500 g 730 g

02 POPIS ZAPOJEN

Tranzistorovy prijima¢ 2701B je superheterodyn. Kmito&et
ptijimanych signdll, které se indukuji do vestavéné ferritové
antény, se v prvém tranzistoru misi aditivnim smé&Sovanim
se signaly oscilatoru, vyuZivajiciho téhoZ tranzistoru. ;.

Vznikly mezifrekvenéni signil se dile zesiluje v dvoustup-
fiovém mf zesilovali a demoduluje.. Demodulované signély

se zesilujf ve tFistupiiovém nizkofrekvenénim zesilovadi,
jehoZ posledni stupeii tvofi dva tranzistory v soumérném
zapojeni. Po koncovém zesilenf jsou signdly previdény
transformitorem na reproduktor.

Zapojeni a vyznam jednotlivych &sti oznatenych v celko-
vém schématu (pfiloha 1) je tento:
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Vstupni obvody

Vstupni ladény obvod tvofeny civkou L1 umisténou s va-
zebnim vinutim L2 na ferritové ty&i a doladovacim konden-
zatorem C1 se ladi oto&nym kondenzitorem C2. Obvod je
indukci vdzin civkou L2 pies oddé&lovaci kondenzitor C3
s bazi prvého tranzistoru, ktery pracuje jako aditivni smé-
Sovaé. Vazba civek L1 a L2 je volena tak, Ze tvofi jednak
vhodné prizpisobeni obvodu na maly vstupni odpor bize,
jednak transformuje doll vlastni kapacitu baze tranzistoru.
Délicem tvofenym odpory R1 a R2 je na bazi tranzistoru
privad&no potFebné piedpéti pro nastaveni pracovniho bodu.

Oscilator

Obvod oscildtoru lad&ny rovn&% zménou kapacity, konden-
Yitorem C5 v soub&hu se vstupnim obvodem, dopliuji
civky L3, L4 a doladovaci kondenzdtor Cé. Ladény okruh je
prizpisoben impedanci emitoru, s nimZ je pres oddé&lovaci kon-
denzator C4 vazin pomoci civky L4, Zpétnovazebni napé&ti se
indukuje do civky lad&ného okruhu vinutim L5, které je zaFa-
zeno v obvodu kolektoru. K pFizplsobeni velikosti zp&tnova-
zebniho napéti je do obvodu kolektoru podle potfeby zafazo-
vén odpor R24. S ohledem nazmé&ny dynamickych hodnot tran-
zistoru zmé&nou napajeciho napétijsou obaladéné obvody s ele-
ktrodami tranzistoru viziny jen zcela voln& a k omezeni teplot-
nich zmé&n je provedena stabilisace pracovniho bodu odpo-
rem R3 zapojenym do obvodu emitoru.

Mezifrekvenéni zesilovaé

V obvodu kolektoru ‘tranzistoru smé&ovaie T1 je zafazen
prvy obvod naladény na mezifrekvenci, tvofeny civkou L6
a kondenzitorem C7, ktery je indukci vdzin s bazi druhého
transistoru, pracujiciho jako prvy Fizeny stupefi mf zesilo-
va&e. Pracovni bod tranzistoru T2 nastdveny potenciometrem
R4, pteklenutym elektrolytickym kondenzitorem C10, je
posouvan v zavislosti na velikosti pFividéného signidlu zmé-
nou proudu diody D1 (protékajiciho odporem R10-i odpory
‘R11 a R4) a tim se méni i zesileni tohoto stupné.

Emitor tranzistoru je spojen s kostrou ptistroje pfes odpor
R5 blokovany kondenzitorem C8 k zvySenf stabilizace stup-
n&, zatim co jeho kolektor je spojen s druhym okruhem
naladénym na mezifrekvenci tvofenym civkami L9, L10
a kondenzitorem C12. K vhodnému pfizplisobeni okruhu
impedanci tranzistoru je pFivid&no kladné nap&ti pies filtr
z &ent R7, C11 na odbotku vytvoienou spojenim civek
L9 a L10 v serii. Stupefi je neutralisovin kondenzitorem
C9, spojenym mezi spodni konec civky L10 a bazi tranzistoru.
Vazba s bazi dalsiho tranzistoru je opét induktivni civkou
L11. Tranzistor T3, ktery pracuje rovnéZ jako mf zesilovag
je zapojen podobné& jako pFedchozi stupefi. V obvodu ko-
lektoru je zafazen nalad&ny- obvod, tvoFeny civkami L12,
L13 a kondenzitorem C15. K vhodnému ptizpisobeni je
opét kladné napé&ti pfivdd&no na odbotku, vytvoFenou sério-

vym spojenim civek L12, L13. Neutralizace je provedena
kondenziatorem C13. Kladné napéti na bazi tranzistoru je
pfivid&no pfes déli¢ z odpori R8 a R25 pFemostény pro vf
kondenzitorem C14.

Vazebnim vinutim L14 se pfevadi signil do obvodu demodu-
latoru.

Demodulace

Demodulaéni obvod, ve kterém se vf signdly usmé&riiujf a zba-
vuji vf sloZek, tvofi vazebni vinuti L14, germaniova dioda D1
a pracovni odpor R10 pFemostény k potlateni vf slozek
signdlt  kondenzitorem C16. Nizkofrekvenéni napéti se
dostava jednak pFes elektrolyticky kondenzitor C18 a odpor
R23 na b&Zec jreguldtoru hlasitosti R13, blokovany proti
kostie kondenzitorem C24, jednak pies odpor R11 k Fize-
nému stupni mf zesilovace.

Nizkofrekvenéni zesilova& a_koncovy stupeii

Z reguldtoru R13 se dostavd signal pres oddélovaci elektro-
lyticky kondenzitor C19 na bazi &tvrtého tranzistoru, ktery
pracuje jako prvni stupefi nf zesilovale. Po zesileni se pre-
vadi signél pFimym zapojenim pomoci odpord R15, R16, R22
na béazi pitého tranzistoru, v jehoZ kolektorovém obvodu
je zafazeno primdrni vinuti L15, budiciho transformitoru
soumé&rného koncového stupn& Vhodné pracovni body
tranzistorG nf zesilovale jsou nastaveny délicem z &lent
R22, R16, R15 (C23) a odporem R18, pieklenutym elektro-
lytickym kondenzdtorem C20. K zvySeni stability zesilovate
je zavedena nf zdpornd zpétna vazba u obou stupiili zesilovace
odpory R14, R17, zapojenymi mezi kolektory a bize tran-
zistord.

Soumé&rny koncovy stupefi pracujici v tFidé ,,B** osazeny
tranzistory T6, T7 je vazin s predzesilovatem budicim trans-
formatorem L15, L16, L17, ktery dodava bézim obou tran-
zistorl signdl v protifazi. Po zesileni se prevadi signal vystup-
nim transformitorem L18, L19, L20 na kmitaci civku repro-
duktoru.

Klidovy pracovni bod baze obou tranzistori koncového
stupné& je uren dé&litem z odporG R19, R20 a odporem R21
v obvodu emitord. Kondenzitory C21, C22 upravuji kmi-
toétovou charakteristiku nf &sti. Do kolektorového obvodu
tranzistoru T5 Ize zafadit sluchitko pomoci vyvodl s pre-
pfnaem P2, ktery rozpojuje obvod koncového stupné.

Napajeni

Napéjeci napéti z 9V baterie se zavadi pres spihat P1 me-
chanicky vdzany s regulitorem hlasitosti prfimo nebo pres
pfisluiné pracovni impedance na tranzistory nf &isti pri-
jimake (tranzistory T4, T5, Té a T7).

Ostatni obvody pFistroje jsou napajeny pres odpor R12,
blokovany elektrolytickym kondenzitorem C17.

03 NASTAVOVANI A SLADOVANI PRISTROJE

\
Kdy je nutno p¥ijimal nastavovat

1. Po vymé&n& civek, kondenzitori nebo tranzistord ve
vysokofrekven&ni &isti nebo mezifrekvenéni &asti pFistroje,
piipadn& po vymé&n& né&kterého z tranzistord koncového
stupné. .

(O vymé&n& tranzistorG T2 a T3 viz bod 12, odst. ,,Vie-
obecné pokyny k opraviam*‘).

2. Nedostaluje-li citlivost nebo selektivita pFistroje (je-li
pFistroj rozladé&n). :

3. Je-li reprodukce zkreslena (neni-li sprédvn& nastaven pra-
covni bod tranzistoru T5).

Pohﬁcky k seFizovani

1. ZkuSebni wysilaZ (Tesla BM 205 nebo BM 223)

2. Ténovy generitor (Tesla BM 212) ’

3. Osciloskap (Tesla TM 695). . e

4. M&Fi€ vystupniho vykonu nebo vhodny stfidavy voltmetr
5. Univerzélni mé&Fidlo proudd’ & napéti (AVOMET)

6. Kondenzitor 10 000 pF, bezindukéni odpor 10 Q 2 0,1 MQ

7. Sladovéci civka o 37 zévitech (vf lanko 40 x 0,05 mm)
L= 230 uH (viz obr. 2)

8. Uzky sladovaci Sroubovik

9. Zajistovaci hmoty (m&kkou na zaji§ténf doladovacich kon-
denzitort a jader civek; zakapdvaci barvu na zajisténf
mechanickych &isti proti samovolnénu uvolnéni).

Vseobecné pokyny

Tranzistory jsou velmi citlivé na pFehFiti nebo pretiZeni
proudem, aby nedo$lo pfi sefizovani nebo sladovani pfistroje
k jejich poskozenf, dodrZujte tato opatieni:

1. M&Fici pristroje s vlastnim napdjenim p¥ed pFipojenim
k tranzistorovému pF¥ijima&i spolehlivé uzemnéte.

2. Dbejte, aby z mé&Ficiho pfistroje neproniklo do obvodi-
tranzistord v&t$i napéti, neZ je pfipustné. To plati i o mé-
Ficich signdlech ze zkuSebniho vysilae nebo ténového
generdtoru.

3. PFi péjeni nepfibliZujte Zhavé pajedlo t&sné k tranzisto-
rim a dbejte, aby ani jejich pFivody nebyly ptili§ tepelné
namahdny. Proto pf¥i péjeni na félii nutno tepelné odleh&it
pFivody tranzistor( sevienim elistmi plochych kleti

\ 73
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v mist& mezi pijenym bodem a tranzistorem (viz- téZ
odst. ,,Vieobecné pokyny k opravdm‘‘ bod 11).

. PFivody od mé&Ficich pFistroji zapojujte spolehlivé na

pFisluin& body tak, aby se nedotykaly okolnich &asti
a spoja. .

. Kontrolujte vidy pfed zapnutim polaritu baterie, nesprav-

né pélovani ni&i tranzistory.

. Napijeci baterie musi mit pfi sefizovani nebo sladovéni
napéti 9V.
. Sladovani i kontrolu p¥ijimae doporufujeme provadét

vidy ve vysokofrekvenéni stinéné kleci.

33,
FQ\’%,\
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37 ZAITO |
VF LANKA 40x005mm
Obr. 2. Sladovaci civka
Nastaveni pracovniho bodu tranzistoru T5
1. Vyjméte 'pfistroj ze sk¥in& (viz. odst. ,,Vyjimani

2.

. ZmenSete vystupni

montéini desky ze skiiné).

Odpijejte vyvod potenciometru R13 od kondenzitoru C19
(pfivod v Eervené izolagni trubicce.)

. Na pfivod ke kondenzitoru C19 a na zemnici félii p¥istroje

pfipojte pies odpor 0,1 M Q (viz obr.) ténovy generitor.

. Na body zdkladni desti¢ky, k nimZ byly pripojeny pFivody

od kmitaci civky reproduktoru {(na sek. vinuti vystupniho
transformdtoru L20) zapojte méfi¢ vystupniho vykonu
(imp. 10 Q) a osciloskop.*

. PFijima¢ zapnéte a ténovy generitor nafidte na 1000 Hz.

Velikost vystupniho napé&ti generdtoru naFidte tak, aby
pfijimag déval vystupni vykon 70 mW.

. Nastavte osciloskop, aby na stinitku byly dobfe patrné

dvé sinusovky.

. Sroubovikem nafidte potenciometr R16 tak, aby zkresleni

prib&hu sinusovek bylo co nejmensi.

napéti ténového generitoru, aby
vystupni vykon p¥ijimage klesl na 5 mW a kontrolujte
zkresleni sinusovek na osciloskopu. Zkresleni musi byt
podstatné mensi neZz pfi 70 mW.

Poznédmka!

Nelze-li dosihnout nafizenim potenciometru R16 ne-
zkresleny pribéh sinusovek nebo neklesne-li jejich zkresle-
ni po sniZeni vystupniho vykonu, je pravdépodobné, Ze
tranzistory koncového stupné Té, T7 nejsou spirované.

-V tom! pFipadé nutno nahradit oba tranzistory tranzistory

9.

se shodnymi elektrickymi vlastnostmi (sparovanymi) a pak
pripadné nastavit jejich optimdlni pracovni bod malou
upravou hodnot odporl délite R19, R20 (pFifazenim
paralelnich odpord).

Polohu bé&Zce potenciometru R16 zajistéte zakapavaci bar-
vou, pak pomocné pFistroje odpojte, pFipojte vyvod
potenciometru R13 ke d&lice C19 a pfFistroj za-
montujte do skFiné.

*

Poufije-li se voltmetr, jehoZ impedance je znaZn& v&tsi

neZ impedance kmitaci civky reproduktoru, nutno zapojit

soub&zn&  k vstupnim

svorkim pfistroje jako nahradni

zatéZz bezindukéni odpor 10 Q.

Sladovani mezifrekven&ni &asti pFistroje

1.

w N

~

Vyjm&te pfistroj ze skFin& (viz odst. ,,Vyjimdni
montéazni desky ze skFin&'‘) a odstraiite pinsetou zajisto-
vaci hmotu ze sladovacich prvkd.

. Civku L2 spojte nakratko.

. ZkuSebni vysflaé zapojte pFes kondenzitor 10000 pF
na bazi, tranzistoru T1 a na uzemiiovaci félii pFistroje.
Na body zikl. desti¢ky, k nimZ byly pFipajeny pFivody
od kmitaci civky reproduktoru (na sek. vinuti vystupniho
transformatoru L20) zapojte bezindukini odpor 10 Q
se soub&Zn& zapojenym voltmetrem na stiidavy proud
nebo méFi¢ vystupniho vykonu.

. ZkuSebni vysilaZ nafidte na signdl 452 kHz s hloubkou

modulace 309% 400 Hz.
. Sladovacim S$roubovidkem nafidte postupné jddra civek

L12, L9, Lé na nejv&tsi vychylku méFi¢e vystupu. Dbejte
pfitom, aby vystupni vykon nep¥ekro&il hodnotu 10 mW.
. ZmenSete vystupni nap&ti zkuSebniho vysilafe tak, aby
vystupni vykon pFijimage byl mensi nez 5 mW a nafidte
Sroubovikem potenciometr R4 na nejvétsi vychylku mé-
Fie vystupu.

. Sladovéni opakujte je$t& jednou (viz body 6 a 7) a pak
zajistdte polohu jader civek kapkou mékké zajiStovaci
hmoty a polohu b&ice potenciometru R4 zakapavaci
barvou. . .

Pozor! Vykazuje-li mf zesilova& pti ladéni p¥ilis velky
zisk a nisledkem toho nestabilitu, nahradte odpor R12

2k2 odporem 3k3, pokud se tak jiZ nestalo pFi montéZi
pristroje. +

L1
SIGNAL. & =
GENERATOR  ©

4 o °

10k +

°  R16

1000¢fs

@ @ L3

c1 €6
L6
() oyom
O-
S - @Ls L12@
“wirg ’

Obr. 3. Rozmist&ni sladovacich prvki

Sladovani vysokofrekvenéni &asti pFistroje

1. PFiji-maé upravte a pristroj pfipojte podle odstavci 1
aZ 4 predchozi stati.

2. Ladici kondenzator prijimae nastavte na nejvétSi kapa-
citu (plechy rotoru a statoru se pravé kryji) a zkuSebni
vysilag nafidte na signdl 527 kHz modulovany 309, 400 Hz.

3. Sladovacim Sroubovikem. nafidte jaddrem civky L3 nej-
vétsi vychylku méFice vystupu.

4. Ladici kondenzitor nastavte na nejmensi kapacitu (plechy
rotoru vytofeny) a zkuSebni vysilat nafidte na signdl

1525 kHz modulovany 400 Hz 309.

5. Sladovacim ¥roubovikem nafidte doladovaci kondenzitor
C6 na nejvétsi vychylku méfi€e vystupu. ~

6. Postup uvedeny pod 2. af 5. opakujte nejmén& jestd
jednou se vstupnim nap&tim tak malym, aby dosaZzeny
vystupni vykon pfijimae nepiestoupil hodnotu 10 mW.

7. Zkusebni vysila odpojte a zapojte jej na sladovaci civku
(viz obr. 2.) umisténou kolmo k podélné ose ferritové
tyle tak, Ze jeji osa prochdzi stfedem civky. Vzddlenost
mezi koncem ferritové tyte, u kterého je bliZze vstupni
civka L1 a sladovaci civkou nafidte na 120 mm.

8. Rozpojte kritké spojeni civky L2 a do vyfFezu pro re-
produktor v zdkladni desce vloite bud vymontovany

" reproduktor z pf¥ijimade nebo jiny reproduktor stejného
typu. : e k

-9, Zkugebnf vysila& nafidte na. signil 600 kHz mod. 400 Hz
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309 a nastavte ladici kondenzitor pFijimade tak, aby
méFi¢ vystupu ukazoval nejvétsi vychylku.

AniZ zmé&nite nastaveni ladiciho kondenzitoru, doladte
posouvanim zdvitd vstupni civky L1 po ferritové ty¢i
pfijima€ na nejvétsi vychylku mérie vystupu.

Preladte zkuSebni vysila& na 1350 kHz a pfijima& na-
ladte (oto&nym kondenzitorem) na pfivedeny signdl.
Aniz zménite nastaveni ladiciho kondenzitoru, doladte
vstupni obvod doladovacim kondenzitorem C1 na nej-
vétsi vychylku méFi¢e vystupu.

Postup uvedeny pod 1. aZ 11. nékolikrit opakujte. Po
naladéni vstupnich obvodd zkontrolujte jesté€ jednou
nastaveni rozsahu pfijimace (jak uvedeno pod 6.) pf¥i
vystupnim vykonu mensim nez 10 mW.

Zajistéte pak polohu jadra civky L3, polohu zdvitd
civky L1 a polohu doladovacich kondenzatord C1, Cé
zajistovaci hrqotou.

Pomocné pristroje odpojte a zamontujte zdkladni desku
pfijimade opét do skfiiiky.

Kontrola tvaru rezonanni R¥ivky pFijimade

(P
1.

rovidi se jen po sladéni celého pfistroje)

ZkusSebni vysilat zapojte na sladovaci civku (viz obr. 2)
umisténou kolmo k podélné ose ferritové tyle tak, Ze
jeji osa prochdzi stfedem sladovaci civky. Vzddlenost mezi
koncem ferritové tyle, u kterého je blize vstupni civka
L1 a sladovaci civkou nafidte na 120 mm.

Xvix

. M&Fit vystupu zapojte na sekunddrni vinuti vystupniho

transformétoru (L 20).

. ZkuSebnim vysilatem nastavte takovou drovef signilu

1 MHz (mod. 400 Hz, 309,), aby mé&Fi¢ vystupu naladéného

pFijimate (pfi reguldtoru hlasitosti nastaveném na ma-
ximum) ukazoval vykon 20 mW.

. Kmitp&et zkuSebniho vysilate méiite v okoli 1 MHz a po-

zorujte vychylku méFi¢e vystupu, piipadné ji zaznamenejte
do grafu (viz obr. 4). ’
Hodnota poklesu vystupu, ozna¥eni ,x‘“ na. bodu
rezonanéni k¥ivky, vztaZena k Grovni 20 mW nesmi byt
vétsi nez 3 dB.

20mW

Obr. 4. Prab&h vystupniho napéti p¥i ladéni

Kontrola kmitani oscilatoru pFi sniZeném napéjecim
napéti

PFijima& md na silném mistnim vysilagi jest& hrdt, sniZi-li

se

napdjeci napéti na 5,5 V

04 OPRAVY A VYMENA VADNYCH DIiLU

Vieobecné pokyny k opravam

PF¥i zjiStovani vady zachovivejte tento postup:

1.

- w

Na sladovaci civku (viz obr. 2) umisténou v blizkosti
kontrolovaného prijimate privedte siln&j§i modulovany
vysokofrekven&ni signdl a sledujte postupné& zesilovani
jednotlivych stupfid kontrolou stfidavych nap&ti nebo
proud (podle druhu vady) na kolektorech nebo bazich
jednotlivych tranzistorl. (Sledovad signaltd Tesla BS 367).

. U stupné, u kterého byla zjisténa vada, kontrolujte stej-

nosmérné potencidly jednotlivych bodl zapojenf (viz ta-
bulku proudd a napéti). i

. Podle vysledkii mé&Feni uvedeného Pod 2. kontrolujte

hodnoty jednotlivych odporl, kondenzitori nebo in-
duk&nosti. Byl-li zjistén spolehlivé vadny dil a ma-li byt
vyménén, postupujte takto:

. Vyhnéte se pokud moZno pdjeni na félii tiSt&nych spoju.

Ma-li proto vadnd souldstka (odpor, kondenzitor) dosti
dlouhé ptivody, ustfihndte je t&sn& u vlastni souldstky
tak, Ze pod montdini deskou pFe&nivaji kratsi konce dritu.
Na koncich zkricenych pFivodd nihradniho dilu udélejte
otka o malém primé&ru, kterd naviéknéte a pFipdjejte
na konce soudstky staré, vy&nivajici nad deskou (viz
obr. 5). ¢

&
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Obr. 5. Prfipdjeni ndhradnich dild

5. Vyvody odpor a kondenzitorl jsou na strané& desky

s tiSténymi spoji zahnuté. Je-li potFebné vyménit sou-
&astku, i s pFivody je proto nutné za soufasného zah¥i-
véni pajeného mista plisobit na vyvody pomérné velkym

10.

1.

12,

tahem, aby se pFivody vyrovnaly a vyvlékly z otvorl
desky. '

Aby nedoslo k odlepeni félie od laminitu, na ktery je
pritmelena, maZe byt p¥i pdjeni folie vystavena teploté
nejvy$e 250° a to nejdéle po dobu 4 vtefin, Je proto
vyhodné pouZit pajedlo s v&tsi tepelnou kapacitou (100 W)
a omezit jeho maximalni moZnou teplotu pouZitim vétsiho
m&dé&ného hrotu. Tim docilime rychlého proh¥iti pa-
jeného mista, aniz pFekro&ime pFipustné zahriti félie.
Je samozfejmé, Ze k pijeni smi byt pouZito jen lehko-
tavitelné pajky a pokud je t¥eba, pédjecich pripravki,
prostych kyselin (nejlépe kalafuny rozpusténé v lihu).

. Pfed nasunutim vyvodi nové soulistky do otvord félie
doporudujeme udé&lat otvor do zbytkd pdjeciho cinu
na félii tak, aby vyvod voln& proSel bez tlaku na okraje
félie. Jinak se folie, u niZ je pevnost pFilepeni na laminit
pajenim narulena, snadno tlakem odlepi.

. PFi vym&n& mezifrekvenénich transformitord i civky
oscilitoru odpdjime postupn& jeden vyvod po druhém
a soulasné je ohybime od fdlie.

. Odlepené &isti félie, jimZ se pFi opravich nékdy ne-
vyhneme, nutno znovu pFilepit k lamindtu lepidiem
Epoxy 1200 nebo zajistovaci hmotou.

Neni pripustné péjeni transformitorovym’pdjedlem, zvlas-
té& v blizkosti ferritd a v obvodech tranzistord.

PFi vymé&né& tranzistori nebo germaniové diody nutno
tepeln& odlehéit pajenyfvyvod sevitenim Eelistmi plochych
kledti mezi mistem pajeni a vlastni diodou, &i tranzisto-
rem (nadm&rné oht4ti diody, & tranzistoru¥ znameni
jeho polkozeni). Piivody se nesmi namdhat v mist&
pFechodu ze sklen&né patky naohyb (hrozi ulomeni pfivod.).

Tranzistory T1, T2, T3 (155NU70) jsou tF¥idény vyrobnim
zédvodem podle vniténich kapacit ,,bize — kolektor!
do péti skupin a znaleny barevn& na vrchliku pouzdra.
PFi vymé&n& n&kterého z t&chto tranzistort nahradte
jej proto tranzistorem se stejnym barevnym oznalenim,
aby nemusela byt mé&néna neutralizaini kapacita C9
nebo C13.

Neutralizaéni kapacity C9, C13 odpovidajici jednotlivym
skupindm jsou v této tabulce:

<4
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Barevné oznaleni Kapacita ,,bize —kolektor**

Neutralizaéni kondenzitor

zelend 8 — 9 pF
modra 9 —10,7 pF
Eervend 10,7 — 13,1 pF
Zlutd 13,1 — 15,9 pF
&erna ’ 15,9 — 18 pF

hodnota obj. &.
27 pF +'10%, TC 775 25/A
33 pF + 10% TC 775 33/A
39 pF + 10% TC 775 39/A -
47 pF + 10% TC 775 47/A
56 pF + 109, TC 773 56/A

Vyména sloZitéjSich &asti pFistroje

Vyjmuti montaZni desky ze sk¥iné&

" 1. Po odejmuti zadniho vika sk¥in&, které je ve schrince

pfijimace pouze nasunuto, vyjméte napdjeci baterii a uvol-
néte Sroubek prichytky nad prostorem pro baterii, pfi-
drZujici montazni desku ve skfini.

2. PFichytku natolte tak, aby smé&Fovala do prostoru pro
baterii a pak odpijejte pfivody ke kmitaci civce repro-
duktoru na pajecich bodech zikladni desky nad magnetem
reproduktoru.

3. VySroubujte Sroubek u rysky indikitoru ladici stupnice
a jeji plexitové okénko odejméte.

4. Vysroubujte Sroub s plochou hlavou ve stFedu kotoude
stupnice a kotou€ i s kovovou podlozkou pod nim sesuiite
s h¥idele kondenzitoru.

5. VySroubujte oba $roubky se zapust&nou hlavou pod ko=
touem.
Pak Ize vysunout montaZni desku ze sk¥in& po posunuti
smérem k ‘magnetu reproduktoru. P¥i vyjimani montdin{
desky ze skiin& dbejte aby se ferritovd ty& vstupniho
obvodu nepfFibliZila p¥ili§ k magnetu reproduktoru. Do-
tkne-li se ferritovd ty& magnetu, je trvale znehodnocena
a je nutno ji vyménit.

Ferritova tyé&

Ferritovd ty¢ je pripevnéna k montdini desce v mistech
ovinutych izolaéni folii dvéma kovovymi p¥ichytkami.

P¥i vyméné ferritové tyle stall odehnout ob& prichytky
a odpéjet pFivody k civkdm.

Jsou-li vadné jen civky (L1, L2), Ize je po odstran&ni zajisto-
vaci hmoty s ty&e sesunout.

PF¥i upeviiovéni ferritové tye, které se provadi pFihnutim
obou pfichytek, musi byt tyé v mistech pod pFichytkami
opét ovinuta izolatni folif.

Dbejte, aby ferritova ty¢ nepfisla nikdy do styku s magnetem!
(viz téZ bod 5. pFedchoziho odstavce.)

Vyména ladiciho kondenzétoru

1. Vyjméte montazni desku ze skfifiky (viz pFislusny odstavet)
2. Odpojte dva piivody ke statorGim a jeden ke kostFe oto&né-
ho kondenzitoru (na pijecich bodech kondenzitoru).

3. VySroubujte 3 Sroubky s vélcovou hlavou, kterymi

je kondenzitor upevnén k montaini desce a odejméte jej.

4. P¥i montdZi nového kondenzitoru, kterd se provadi obra-
cenym postupem, dbejte, aby pod hlavami upeviiovacich
Sroubl byly nasunuty opét izola&ni podlozky. Po montaZi
doladte vf obvody kondenzitory C1, C6 podle odstavce
»Sladovani vysokofrekven&ni &isti pFistroje‘‘.

Vyména regulatoru hlasitosti

1. Vyjmétev montézni desku ze sk¥in& (viz pfislu§ny odstavec).

2. Uvolné&te oba stavéci Srouby ovlddaciho kotouéku poten-
ciometru a kotoulek sesuiite s htidele.

3. Vhodnym pajedlem- s dostatenou tepelnou kapacitou
odpdjejte postupné na montéini desce pFijimage 3 p¥i-
vody k potenciometru regulitoru a mirn& je odehnéte.

4. Uvolnéte Sestihrannou upeviiovaci matici regulitoru a re-
guldtor opatrn& vysuiite z vyfezu dridku tak, aby, byly
pFistupné péjeci body privodd k spina&i reguldtoru.

’

5. Po odpéjeni dvou piivodi ke spinadi regulitoru lze jej
odejmout.

6. PFi montaZi nového regulitoru, kterd se dé&je obricenym
postupem, dbejte, aby pFi pdjeni byla folie zékladni desky
co nejméné tepelné namdhina.

Vyména pFevodniho a vystupniho transformatoru
Nizkofrekvenéni transformatory jsou upevn&ny na montazni

desku ptijimage pFihnutim dridkd a daji se odejmout po
jejich vyrovnini a adStipnuti (pfipadn& odpajeni) pFislus-

- nych ptivodd.

Ponévadz driik prevodniho transformitoru tvofi spojo-
vaci mistek ziporné vétve baterie, nutno pfed ohybanim
drizdk odpijet od folie zikladni .desky. To Ize nejlépe pro-
vést rychlym zah¥itim, setfenim péjeciho cinu St&tcem
a opatrnym odehnutim.

PFi montédZi nového transforméitoru podloZte transformétor
destickou z tvrdého dieva, dridky proviékn&te montidzn{
deskou a pak je dievénou palitkou ohné&te tak, aby t&sn&
doléhaly na montdZni desku. Vyvody nového transformitoru
pFipéjejte bud na zbytky od3tipnutych vyvodi transformitoru
starého nebo na pfisluiné pajeci body desky.

U prevodniho transformdtoru nutno ohnuté prichytky opé&t
pripajet k folii montdZni desky.

Vyména zdifek pro sluchatko

Po odpéjen{ 3 pFivodl (2 na desti¢ce se zditkami, 1 na félii
zékladni desky) a vySroubovani 2 upeviiovacich Sroubd s vil-
covou hlavou lze destitku se zdifkami i spinatem P2 odejmout.

Potenciometry R4, R16

Potenciometry R4 a R16 Ize nahradit po postupném od-
pajeni pFivodd k félii zakladni desky ptijimage. Po nihradé
nutno nastavit vhodné potencidly v pFisluinych bodech za-
pojeni u R4 podle odstavce ,,Sladovani mezifrekvenéni &asti
pfistroje“ a u R16 podle ,,Nastaveni pracovniho bodu
tranzistoru T5.

Vyména kovovych ozdob sk¥iné&

Ozdoby (kovovd linka a nézev pFijimage) jsou upevnény
ke sk¥ince zahnutim vyliskd a Ize je proto po jejich vyrovni-
ni odejmout. Vystupky linky jsou pFistupné po vyjmuti
montdZni desky ze sk¥ing, pFi vymé&n& stitku s ndzvem nutno
navic odlepit textil pfed reproduktorem.

Vyména reproduktoru

Reproduktor je upevnén v predni st&n& dvéma pruZinami,
zaklesnutymi do vystupkl skfifiky. Lze jej vyjmout po odej-
muti montdinf desky (viz odst. ,,Vyjimani montézni desky

X6

ze skFing“) a po vysunuti obou pruZin ze zifezd vystupka.

PFi¢iny Spatného pFednesu byvaji zpasobeny:
1. nedokonalym upevn&nim reproduktoru
2. znecisténim vzduchové mezery reproduktoru

3. poruSenim spravného stied&ni kmitaci civky deformaci
kosSe reproduktoru nebo membrény.
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P¥i oprav& reproduktoru dbejte, aby pracovisté bylo prosto
jakychkoliv kovovych pilin. Starou membrinu moZno vystFe-
dit nebo mezeru magnetu vydistit po odlepeni ochranného
krouzku v jejim stfedu. Membranu reproduktoru lze odej-
mout po odlepeni jejiho obvodu s koSe. Po vy&ist&ni mezery
od pilin (nejlépe plochym kolickem omotanym vatou) nebo
po vym&né& membriny kmitaci civku nejlépe vystFedite po-

moci prouZkil silngjSiho papiru (nebo filmu) zasunutych
mezi civku a trh magnetu.

Po skontené opravé nebo vymé&né membriny utésnéte opét
otvér v jejim stfedu nalepenim ochranného krouzku. Krou-
Zek prilepte acetonovym lepidlem, které naniSejte v nejnut-
néjSim mnoZstvi na okraj krouzku.

05 KRATCE O TRANZISTORECH

Kratce o tranzistorech

Tranzistor (krystalovd trioda) je soudastka, s kterou se set-
kdvime u tuzemskych pfijima&d podruhé. PonévadZ pro opra-
vy prijimagd neni nutno znit o stavbé a innosti tranzistoru
vice, nez napf. o <&innosti elektronky, uvddime hrubé
udaje o jeho funkci.

Vrstva n - p

Zikladem vSech krystalovych usmériiovacich elementl je
tzv. n-p prechod. Nazyvime tak rozhrani mezi ob&ma ob-
lastmi krystald, kde v jedné oblasti je proud pfenalen elektro-
ny podobné& jako u kovii (takovou vodivost nazyvime typem n),
v druhé oblasti je preniSen tzv. dirami (takovou vodivost
nazyvime typem p). Elektrony oznaujeme zdpornym zna-
ménkem, diry oproti tomu kladnym. Princip vedeni elektric-
kého proudu v polovoditich si mGZeme pFedstavit takto:

Germanium, p¥ipadn& kiemik, je &tyFmocné, ma proto jeho
atom ve vné&jSi slupce &tyfi valenéni elektrony. Krystaly
téchto prvkd obsahuji jenom atomy germania, resp. kiemiku
a jsou v krystalové mfiZi, jak nazyvdme uspofiddani atomi
v krystalech, drieny k sobé& tzv. kovalentni vazbou. Zpusob
vazby si nejlépe ujasnime obrizkem, na n&mz jsou zakresleny
dva atomy vodiku.

PtibliZujeme-li atomy k spb&, odpuzuji se odpudivou silou
elektrond, obihajicich} kolem jader. V pFiblizné vzdile-
nosti pridmé&ru atomu po&nou si elektrony atomi vyméio-
vat obéZné drihy. Kaidy z elektroni pak opisuje dréhu
podobnou osmiéce a krouii kolem prvého a druhého atomu
(viz obr. 6).

@) ( @ ®

Obr. 6. Vznik kovalentni vazby mezi atomy vodiku

Podobnym zplisobem je vytvofena i vazba mezi atomy ger-
mania, pripadné kfemiku. PonévadZ kaidy atom germania
ma 4 valenéni elektrony, bude vdzin se 4 sousednimi atomy,
prficemZ vazba bude tvofena vidy dvéma elektrony.

Jsou-li vSechny valengni elektrony atomi takové krystalové
mFiZe zicastnény na vazbé&, je polovodit izolitorem, poné-
vadZ nejsou k' dispozici Zddné volné elektrony, které by se
vlivem elektrostatického pole mohly pohybovat. Tento
pripad u polovodi¢d nastavd pri teploté absolutni nuly
(viz obr. 5a).

SMER ELEKTRICKEHO POLE

Obr. 7. Nosite proudu a jejich vznik v germaniqvém krystalu
a) nevodivy krystal
b) vlastni vodivost krystalu
c) pohyb elektronii a dé&r v elektrickém poli

e) prenasSeni_proudu dérami — pFimési india

Dodavame-li v§ak takové m¥iZi teplo, po¢nou kmitat jed-
notlivé atomy kolem svych poloh, pF¥i€¢emz dochézi k porusenf
vazby a uvolné&ni nékterého z vazebnich elektronl, ktery
je pak schopen se pohybovat volné& v krystalové m¥iZi (obr. 5b).
Po uréité dobé& se sice vazba opé&t obnovi, ale v krystalu jsou
vidy volné elektrony, jejich pofet stoupia exponencidiné
se vzristajici teplotou. V misté uvolnéného elektronu vznika
nevyrovnany kladny naboj, ktery je schopen pritdhnout
a neutralizovat jiny volny elektron, ktery vznikl na jiném
mist& krystalu, kde opét zanechal nevyrovnany naboj atd.

- (obr. 5c). Puasobenim elektrického pole putuji elektrony

k pozitivnimu pélu a kladné niboje (diry) k zdpornému
pélu baterie, pFripojené na krystal.

V idedlnim polovodi¢i midme tedy dva nositele elektrického
proudu, jednak volné elektrony, jednak tzv. diry, Ve sku-
tenosti se nejednd pfi pohybu diry také o nic jiného neZ
o jakési meziskoky elektronii; odtud také vyplyvd mensi
pohyblivost tzv. diry proti pohyblivosti elektront. Vodivost
zpisobenou uvoln&nymi elektrony a soudasné vzniklymi
dirami nazyvame vlastni vodivosti krystalu.

Poné&vadZ mnoiZstvi volnych nositeld proudu v takovych
polovodi&ich je malé a nedalo by se prakticky vyuZit, upra-
vujeme uméle jejich vodivost vklidddnim atomd jinych prvka
do krystalové m¥iZe. K tomu sta&i pfimfseni malého mnoZstvi
atoml tfimocnych nebo pé&timocnych prvkd.

Ttimocné prvky (indium) maji jen t¥i valenénf elektrony
a ve vazbé krystalové mfiiZe vzniknou proto jtzv. diry,
které se chovaji stejn& jako diry vznikié vlastni vodivosti
krystalu. V takovém krystalu jsou v pievaze kladni nositelé
proudu (diry) a krystal t&chto vlastnosti nazyvime polo-
vodi¢em typu p (pozitivni). P&imocny prvek (napf. antimon)
ma pé&t valen&nich elektrond, v krystalu se z nich 4 zdGcastni
vazby, kdeZto péaty elektron zlstane jen velmi slabé& vdzin
ke svému jaddru a jiz pfi malych teplotich se uvoliiuje. V ta-
kovém krystalu jsou v pievaze ziporni nositelé proudu
(elektrony) a krystal t&chto vlastnostf nazyvime polovodi¢em
typu n (negativni).

Usmériiovaci ufinek vrstvy n-p

V kazdém skute&ném polovodidi jsou jak atomy dodavajici
elektrony, zvané donory, tak atomy dodavajicf diry — ak-
ceptory. Polovodi¢ sestaveny ze dvou vrstev rdzné vodi-
vosti p a n je usmérfiovaéem, nevykazuje navenek elektricky
naboj, je neutridlni. V mist& styku dvou vodivosti vni-
kaji, Fikime, Ze difunduji, elektrony z n do polovodite p
a diry v opaéném sméru. Tento difuzni proud obou nosi-
teld naboji di vznik elektrickému poli na rozhrani obou
vrstev, jehoZ velikost dosihne takové hodnoty, Ze se rovné
difuznimu tlaku elektroni a dér tak, Ze prestane pFesun
kladnych ndbojd z &isti p a zdpornych z &isti n v opaéném
sméru. V hraniéni oblasti p vznikne tak zdporny niboj,
v oblasti n kiadny naboj. .

Zapojime-li na n—p prechod vn&j$i napéti nap¥. na oblast
vodivosti n kladny pél a na oblast vodivosti p zdporny pél,
vyvold uvnitf krystalu rovn&Z elektrické pole, které spadd
do smé&ru pavodniho vnitFnfho pole, vytvofeného difuzi,
a zvétsi jeho plsobeni tak, Ze podél ného se mohou pohy-
bovat jen diry z polovodite n a elektrony z polovodice p,
kterych je v krystalech pomérné velmi milo (menSinovi
nositelé) a hraniéni oblast je $patné vodiva.

Zapojime-li oproti tomu kladny poél baterie na oblast vo-
divosti p a zdporny na oblast n, pisobi vzniklé pole proti
vnitFnimu poli, jehoZ intenzita se sniZi, pFipadné obratl
smér. Pak mohou pfechodem n—p téci vé&tinovi nositelé,
kterych je daleko vice, nef nositeld mensinovych a obvodem
tele proud. Hrani&ni oblast a tim i cely krystal jsou dobfe
vodivé. Na tomto zjevu jsou zaloZeny v3echny stykové
usmérfiovade, které propoust&ji proud jen v jednom sméru.
V- opaéném sméru vznika jen zcela nepatrny zpétny proud,
ktery byva obvykle asi tisickrat men3i nez proud v propustném
smery. __ . Sl -
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¢ innost tranzistori

Tranzistory d&lime na hrotové a plo3né:

V hrotovém tranzistoru jsou na polovodifovy krystal pFi-
lofeny ve vzdilenosti mensi neZ 0,05 mm dva hroty z vhod-
nych kovi. V mist& styku hrotu s krystalem vznikaji dvé&
oblasti typu p.

Plo$ny tranzistor, kterého se dnes nejvice pouZivd, tvoFi
polovodi€ovy krystal, déleny na t¥i vrstvy. Je-li slabd vrstva
typu n mezi vrstvami typu p, mluvime o p—n—p tranzisto-
ru, leZi-li naopak slab4 vrstva p mezi vrstvami n, jde o tran-
zistor typu n—p-—n.

Schematické zapojeni a znatka tranzistoru je zakreslena
v obr. 8a, b. Vstupni elektrodu e nazyvime emitorem,
vystupni sbérnou elektrodu k kolektorem a stfedni b bézi.

Obr. 8a, b. Zapojeni tranzistord

Jak plyne z vykladu o usmériiovacich schopnostech vrstvy
p—n, je proud nesen v propustném sméru z polovodide
typu p dérami a elektrony z typu n. Volime-li vodivost
typu n daleko men3i neZ typu p, bude proud nesen pFevazng
dérami, coi znamend, Ze do krystalu n, ktery tvofi bazi
tranzistoru, jsou z emitoru dopravovany diry. U tranzisto-
ri je nesen proud pfechodem mezi emitorem a bézi vyhrad-
né dérami. Tomuto zjevu Fikime vstFikovani dér.
Vstiiknutim dér do baze se sniZi vodivost krystalu mezi
ni a druhou oblastf typu p. Tato oblast tvofi vSak p¥echod,
ktery je elektricky zapojen v zdv&rném smé&ru tak, Ze jim
prochdzi sice maly proud dér z krystalu typu n a elektront
z typu p, nebrani v3ak vstfiknutym dérim, aby jim protekly
do vystupniho obvodu. Diry vstfiknuté emitorem projdou
tak aZz do vystupni elektrody, (kolektoru) a ovliviiuji jeji
proud. K zesileni u tranzistor( dochdzi tim, Ze jeho vstupni
odpor (fidové ,100Q)) je maly, ponévadi piechod p—n je
zapojeny v propustném sméru, kdeito vystupni odpor vel-
ky (fadové 100 kQ), ponévadZ pfechod p—n je zapojen
v zavérném sméru. Tele-li tedy do emisni elektrody proud
1 mA, vytvofi nam pfi pfeneseni tranzistorem podle Ohmova
zékona na vstupu tranzistoru napéti 100 x 0,001 = 0,1 V,
kdeZto na vystupu napéti 100 000 x 0,001 — 100 V. Tak
dosdhneme tisicendsobného zesileni, pracuje-li tranzistor
s nezatiZenym vystupem. Jako u kaidého zaFizeni vznikajf
i u tranzistor( ztraty, takZe cely proud ze vstupniho obvodu
se do vystupniho obvodu nepfenese, ale i tak se dosahuje
‘dostatecného zesileni.

Porovnani s elektronkou

Jak z uvedeného vyplyva, je mezi elektronkou a tranzistorem
zasadni rozdil. V tranzistoru dochdzi k prenaseni elektrickych
naboji ze vstupniho obvodu do obvodu vystupniho, to
znamena, Ze na rozdil od vakuové triody, k jejimuZ Fizeni
stadi jen napéti na Fidici m¥iZce, je nutno u tranzistoru po-
Citat vidy s urditym vykonem.

Vstupni odpor tranzistoru je v normélnim zapojeni maly
(Ffadové 100 Q pro zapojeni s uzemnénou bdzi, 1000 Q pro
zapojeni s uzemn&nym emitorem).

Tato skuteénost méni zdsadné prFizplsobeni vstupnich a vy-
stupnich obvodl, Pomé&rné nizky odpor vstupu pfedstavuje
totiZ znacné zatiZenf pfedchoziho stupné a tim klesa podstatné
i initel jakosti prislusného obvodu. Proto také pfi kontrole
jednotlivych obvodl tranzistorového prijimaie se nelze
presvédcit o jejich funkci dotykem (zavedenim ciziho napéti)
jako u obvodi s elektronkami, ale nutno zavést do zkouse-
ného obvodu proud (zkusebni signal).

Provedenf plosnych tranzistora

B&Zné plosné tranzistory se zhotovuji nejéast&ji legovanim
(slévinim). Je to germaniové destiZka typu n, na kterou jsou

z obou stran pfilegoviny dotyky emitoru a kolektoru z in-
dia (viz obr. 9a). V oblastech krystalu legovanych indiem
vznikd germanium typu p a tak i pfechody p—n. Ponévadi
mezni kmitoZet tranzistorl zdvisi v podstaté na dobég, za
kterou projdou diry difuznimfpohybem bézi, musi byt §itka
bize velmi mald. Také kapacity prechodd musi byt co nej-
mens$i. Jiny zpGsob vyroby je zaloZen na rGzné rychlosti
taZeni krystalu. Riznou rychlosti taZeni krystalu z germaniové
taveniny, obsahujici pFisluiné pfimiSeniny, vznikaji v krystalu
pFechody typu p—n. Krystal pak ve sméru taZeni naFeieme
na desti¢ky. Schematické znidzornénf tranzistoru, vyrobené-
ho z tazeného krystalu, je na obr. 9b. :
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Obr. 9a. b. Provedeni plo3nych tranzistorG

Plo$né tranzistory pro malé vykony se vklidaji obvykle do
pouzder z umé&lé hmoty nebo skla, pro v&tsi vykony zisadn&
do pouzder kovovych, aby byl zajist&n dobry odvod tepla.

Kontrola tranzistoru

Od dobrého tranzistoru pofadujeme
predevsim:

-

. aby mél pokud moZno veliké zesilenf

2. aby vykazoval co nejmensi viastnf Sum
3. aby pracoval pokud mozno v nej§ifsim kmito&tovém
rozsahu

Pro hrubou kontrolu funkce tranzistoru uvidime dvé& vhodni
zapojeni. Jednak zaFizeni na mé&Feni klidového proudu
»kolektor — béze* a jednak pFistroj na mé&Feni proudového
zesilovacfho &initele pFi zapojeni s uzemn&nym emitorem B.
P¥i kontrole vychizime vidy z udajd uvedenych v katalogu
nebo v technickych podminkach, platnych pro zkouseny typ
tranzistord.

a) méfeni klidového proudu kolektor — bize ,,lko*. Po
zapojeni kontrolovaného tranzistoru podle obr. 10. pFi-
vedeme nejd¥ive na svorky pFistroje napéti v katalogu —
oznatené, Uk v naznalené, polaritd. Po/zor! Spatné
pélovéni znamend znifeni tranzistoru. Proud udévany
mikroampérmetrem musi odpovidat hodnot& uvedené
v katalogu pod zihlavim lko.

MERENI KLIDOVEHO PROUDU ko

2 +

&)

‘Obr. 10. M&Feni klidového proudu kolektoru u tranzistord
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b) méfeni proudového zesilovaciho &initele B.

Pfed zapojenim kontrolovaného tranzistoru do pFistroje
(podle obr. 11.) naFidte hodnotu potenciometru R1 na
nulu. Po zapojeni tranzistoru a pripojeni baterie ve
spravné polarité o napé&ti uvedeném v katalogu pod Uk
pFepnéte prepina¢ P1 do polohy ,,1¢.

Velikost vystupniho napé&ti generitoru o kmitoZtu 1 ke/s
nafidte tak, aby pFipojeny elektronkovy milivoltmetr uka-
zoval pFesné€ 10 mV. Piepnéte piepina& P1 do polohy ,,2¢
a nafidte potenciometrem R1 proud tranzistoru tak, aby
miliampérmetr mA udival proud lk podle tdaji vyrobce
tranzistoru. .

Na milivoltmetru ode¥teme pak p¥imo proudové zesileni B
v . mV. Neni-li v dokumentaci uvedeny zesilovaci <&inite

Pro zapojeni s uzemné&nym emitorem, ale zesilovaci ¢&initel
pro zapojeni s uzemnénou bazi pak platf
St B

a naopak o = P
Nékolik poznimek ke stavbé& pFl’sﬁro]e pro
mé&Feni proudového zesilovaciho &initele
(obr. 11.)

1. Kondenzitory C1a C2 — nesméji byt kondenzitory elektro-
lytické, ale kondenzitory pevné. )

2. Vystupnf transformitor TR1 musi mit, pokud moZno,
malou impedanci priméirniho vinuti a pomé&rné velky
transformaZni pomér nahoru (aspoii 1 : 20).

3. Kondenzitory C3 a C4 nutno volit takové, aby oba okruhy
byly nalad&ny piesn& na 1 kc/s.

o
B=79=

o [
2 % l“ ELEKTRONKOVY
Tkels
. e2| |10k eel I ]' VOLTMETR,
ROZSAH 10mV
R4 c1
N ¢
— T
: @)
GENERATOR RS| |oke
R3| |so Y
KMITOCTU kefs C22m 20M
1
— E Thels o= C3
R1 —C -
10...50k
- +

Obr. 11. Zapojeni pfistroje pro mé&Feni proudového ze-
silovaciho &initele f§ pro tranzistory n—p—n

06 ZMENY V ZAPOJENI

Schéma a popis nivodu se vztahuje na pFijimate b&iného
provedeni. Prijimate nib&hovych serii, s kterymi se opravaf
jist& Castéji setkd, vykazuji proti zakreslenému stavu razné
odchylky, z nichZ nejpodstatné&jsi uvidime: )

1.V sérii s neutralizaénimi kondenzitory C9 a C13 jsou za-
pojeny odpory Ré a R9 470 Q).

2.V obvodu tranzistoru T2 schazi &len R5, C8.
3. Odpor R25, ktery s odporem R8 tvoFi dé&li&, schézi.

4. Hodnoty nékterych odpori a kondenzitord jsou odlisné,
napf. R20 — 22k; R8 — M33; R2 — M1; R12* — 3k3

Dalsi zmé&ny:
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07 NAHRADNI DiLY

. 5
2
4
18
17
‘Mechanické dily .

Pos. Nazev : Cbj. &islo Poz;'lémky

1 “kozené pouzdro s Feminkem . 230509617

2 skFifi bez vika 2PF 257 11 \ ~ . '

3 viko sk#in& 2PF 25132

4 prithledny kryt stupnice 2PF 251 34 .

5 Sroub krytu 2PA 07105

6 knoflik ladéni : 2PF 24327

7 Sroub knofliku lad&ni 2PA 071 06

8 $roub pod khoflikem lad&ni M3x4 . CSN 021 153

9 knoflik reguldtoru hlasitosti sestaveny 2PF 24322
10 zastrika pro baterii 2PF 51806 B
1 zasuvka pro sluchédtko sestavena 2PF 280 00
12 ferritova ty& vstupni civky 2PA 80504
13 ferritové jadro civky oscildtoru . 5PF 683 02 : : :
14 jadro civky mf transformatoru WA 436 55
15 kryt mf transformatoru 2PA 69119
16 reproduktor Q 70 : ) 2NA 63502 .
17 ozdobna linka 2PA 12817 . .
18 Stitek s pojmenovanim ‘ 2PA 93204




Elektrické dily
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L Civka Odpor Q Ob;j. &islo Poznimky
; }vstupm 31 g 2PF 60012
3 l 6 Q
4 oscilatorova 0,45 Q 2PK 58597
sl 0,45 Q
g } I. mf transformétor R 112:; g‘ 2PK 85420
9 : 73 Q
10 } Il. mf transformitor 54 Q 2PK 854 21
11 1.3 9
12 73 Q
13 - } lil. mf transformdtor 54 Q 2PK 85422 .
14 21 Q
15 105 Q@ .
16 } nf prevodni transformdtor 445 Q 2PN 666 04
17 45 Q
18 30 Q
19 } vystupni transformdtor 30 Q 2PN 67314
20 09 Q
R Odpor Hodnota Obj. &islo Poznimky
1 vrstvovy 6800 Q + 20% WK 650 53 6k8
2%) vrstvovy 47000 Q + 209% WK 650 53 47k
3 vrstvovy 2200 Q + 20% WK 650 53 2k2
4 potenciometr 0,47 Mg WN 790 25 M47
.5 vrstvovy 1000 Q + 20% WK 660 53 1k
7 vrstvovy 3300 Q £+ 20% WK 650 53 3k3
8 vrstvovy. 15000 Q + 20% WK 650 53 15k
10 vrstvovy 4700 Q + 20% WK 650 53 4k7
11 vrstvovy 4700 Q + 209% WK 650 53 4k7
12%¥) vrstvovy 2200 Q + 20% WK 650 53 2k2
13 potenciometr 5000 Q TP 181 14A 5k|G
14 vrstvovy 0,15 MQ 4+ 20% TR 112 M15
15 vrstvovy 18000 Q + 10% WK 650 53 18k/A
16 potenciometr 10000 Q WN 790 25 10k
17 vrstvovy 18000 Q + 10% . WK 650 53 18k/A
18 vrstvovy 680 Q + 20% WK 650 53 680
19 vrstvovy 220 Q + 20% WK 650 53 220
20 vrstvovy 15000 Q + 20% WK 650 53 15k
21 vrstvovy. 39 Q + 10% WK 650 53 39/A
22 vrstvovy 2200 Q + 20% WK 650 53 2k2
23 vrstvovy 220 Q + 20% WK 650 53 220
24 vrstvovy 330 Q + 20% WK 650 53 330
25 vrstvovy A 470 Q + 20% WK 650 53 470
*) Podle potfeby pouZit hodnoty 0,1 MQ (WK 650 53 M1)
**) V pFipad& nestability mezifrekvenénich stupfid pouZit hodnoty 3300 Q (WK 650 53 3k3)
- C Kondenzitor Hodnota Obj. &islo Poznimky
1 doladovaci 12 pF
6 doladovaci 12 pF 2PN 705 08
2 } ladici 176 pF
5 96 pF
3 keramicky 10000 pF + 209 5WK 900 00 10k
4 keramicky 10000 pF + 20% SWK 900 00 10k
7 svitkovy 470 pF + 5% TC 281 470/B
/ 8 keramicky 10000 pF + 20% S5WK 900 00 10k
9* keramicky :
10 elektrolyticky 5 uF + 100—109%, TC 922 5M
11 elektrolyticky 5 uF 4+ 100—109%, TC 922 5M
12 svitkovy 470 pF + 5% TC 281 470/B
13% keramicky
14 keramicky 10000 pF + 209% S5WK 900 00 10k
15 - svitkovy 470 pF 4+ 5% TC 281 470/B
16 keramicky 47000 pF + 209% 5WK 900 02 47k
17 elektrolyticky 10 uF + 100— 10% TC 922 10M
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C Kondensétor Hodnota Obj. &islo Poznimky
18 elektrolyticky 5 uF 4+ 100—109, TC 922 5M

19 elektrolyticky 5 uF + 100—10%, TC 922 5M

20 elektrolyticky 5 uF + 100—109, TC 922 5M

21 keramicky 22000 pF + 209, 5WK 900 01 22k

22 keramicky 22000 pF + 209, 5WK 900 01 22k

23 elektrolyticky 5 uF + 100—10%, TC 922 5M

24 keramicky 47000 pF + 209% 5WK 900 02 47k

*) Hodnoty neutralizagnich kondenzitori C9 a C13 zivisi na vnitinich kapacitich tranzistord T2 a T3 a stanovi se dle barevnych
znafek na tranzistorech takto:

Barevni znacka Obj. &islo kondenzitoru
zelena TC 775 27/A
modra TC 775 33/A : :
gervend TC 775 39/A
Zlutd - TC 773 47/A
gernd TC 773 56/A
*
08 NAPETI A PROUDY
Ozna&eni Béaze Emitor Kolektor
1 Poznimky '
cis, Typa v A \' mA
T 156NU70 0,59 0,5 4,8 0,3
T2 155NU70 0,59 0,5 3,6 0,6
T3 ) 155NU70 0,18 0 4,7 0,3
T4 103NU70 0,12 .0 4,2 1,0
T5 103NU70 4,15 4,09 ’ 8,2 5,0
Té 103NU70 0,09 0,02 8,85 0,45
T7 103N U70 0,09 0,02 8,85 0,45

Hodnoty uvedené v tabulce jsou hodnoty smé&rné, které se mohou ligit podle viastnosti pouZitych tranzistord.
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10, M, 23,12, 13, %, 15, 22,1617 18, 19, 20, 21,
14,13, 15, 16, 17, 18, 24, 19, 23, 20, : 21, 22,
12,13,%, 15, " 16, 17, 18, 19, 20,
SNU70 INN41 103NU70 103NU70 2 x 103MJ70
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c18 c19 |T4 L18
T7
220 XE x: ’ L19]
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R 1, 2, 3, 2, 4, 5, 7,25, 8, 10,
C 1, 2,3, 54,06, 7 10,9, 6, 1,12, 1%.13, 15, 16, 77,
(7.2, 534 6 4. 9,10, 11, ) 2,13, %,
156NU70 155NU70 15SNU70 INN41
c9 cwB
| | *l'———‘
¥*
T T2 T3
g'f Ci Loy L8
10k R24 ml t
. R4 RS R7 R8
L5 ‘
L1
M4 7 T k3] fro[ 15k
! f .
! C]J£ Cﬂé i3 e ch =j_g]1 Jow
il d FHETE
L2 g 1
Lo ot
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Schematicka znacka a zapojeni
tranzistord TESLA

N

15k 15 pF
100k 100 pF
10k 410000 pF
L
16 I 1000uF
10— 10R
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s e o )
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Znaceni kapacit a odporG ve
schematu
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